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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 基 板 上 に 、 少 な く と も 、 チ ャ ネ ル 層 、 δ ド ー プ 層 を 有 す る 電 界
効 果 ト ラ ン ジ ス タ 用 エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ に お い て 、 前 記 III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 基 板 の
表 面 が 、 （ １ ０ ０ ） 面 か ら ［ ０ １ － １ ］ 方 向 ま た は ［ ０ － １ １ ］ 方 向 に 、 ０ ． ４ ° ～ １ ．
１ ° 傾 斜 し て い る こ と を 特 徴 と す る 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 用 エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 半 絶 縁 性 Ｇ ａ Ａ ｓ 基 板 上 に 、 少 な く と も 、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ バ ッ フ ァ 層 、

、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ ス ペ ー サ 層 、 Ｓ ｉ δ ド ー プ 層 、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ シ ョ
ッ ト キ ー コ ン タ ク ト 層 、 ｎ 型 Ｇ ａ Ａ ｓ オ ー ミ ッ ク コ ン タ ク ト 層 を 有 す る 高 電 子 移 動 度 ト ラ
ン ジ ス タ 用 エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ に お い て 、 前 記 半 絶 縁 性 Ｇ ａ Ａ ｓ 基 板 の 表 面 が 、 （ １ ０
０ ） 面 か ら ［ ０ １ － １ ］ 方 向 ま た は ［ ０ － １ １ ］ 方 向 に 、 ０ ． ４ ° ～ １ ． １ ° 傾 斜 し て い
る こ と を 特 徴 と す る 高 電 子 移 動 度 ト ラ ン ジ ス タ 用 エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 第 ２ の 発 明 は 、 半 絶 縁 性 Ｇ ａ Ａ ｓ 基 板 上 に 、 少 な く と も 、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ バ ッ フ ァ 層
、 、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ ス ペ ー サ 層 、 Ｓ ｉ δ ド ー プ 層 （ Ｓ ｉ を
ド ー プ し た δ ド ー プ 層 ） 、 ｉ 型 Ａ ｌ Ｇ ａ Ａ ｓ シ ョ ッ ト キ ー コ ン タ ク ト 層 、 ｎ 型 Ｇ ａ Ａ ｓ オ
ー ミ ッ ク コ ン タ ク ト 層 を 有 す る 高 電 子 移 動 度 ト ラ ン ジ ス タ 用 エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ に お い
て 、 前 記 半 絶 縁 性 Ｇ ａ Ａ ｓ 基 板 の 表 面 が 、 （ １ ０ ０ ） 面 か ら ［ ０ １ － １ ］ 方 向 ま た は ［ ０
－ １ １ ］ 方 向 に 、 ０ ． ４ ° ～ １ ． １ ° 傾 斜 し て い る こ と を 特 徴 と す る Ｈ Ｅ Ｍ Ｔ 用 エ ピ タ キ
シ ャ ル ウ ェ ハ で あ る 。
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